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文章摘要：

采用一次粒径分别为１０ｎｍ和１５ｎｍ的α－Ａｌ２Ｏ３和ＳｉＣ超细粉体, 
制备了Ａｌ２Ｏ３／ＳｉＣ纳米陶瓷复合材料, 并研究了其强化机理, 提出了
内晶颗粒残余应力强化模型. 该模型很好地解释了Ａｌ２Ｏ３／ＳｉＣ纳米复
合材料的强度和断裂方式随ＳｉＣ颗粒含量的变化规律.
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